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Fototranzistorové &idlo s automatic-
ky nastavitelnym pracovnim bodem pfi koli~-
sani okolni teploty nebo vndjdiho osvétle-

‘ni udriuje stabilni pelohu pracovniho bo-

. du. V zapojeni je pouZito kromé pirisvétlo-
vaci galiumarsenidové diody dvou tranzis-

tori.
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Vyndlez se tykd zapojeni fototranzistorového &idla s automaticky nastavitelnym pracov-
nim bodem, které pii zménéch okolni teploty nebo vnéJsiho osvétleni samodinné udrZuje
spravné nastaveny prdcovni bod.

U vétdiny vyrédbéngych fototranzistordi neni vyvedena tfet{ élektrodn tvorici bdzi a tim
Jje podstatné sniZena citlivost pii detekci slabych signdld. Nastaveni optimdlniho pracovni-
ho bodu je v téchto pripadech moZno dosdhnout pouze intenzitou dopadajfciho z4dfeni. V dosud
znémém zapojeni, kde fotocitlivia plocha fototranzistoru se nachézf ve vyzafovacim tdhlu po-
mocné pfisvétlovaci fotoemisni diody se znadné& zvysfi citlivost fototranzistoru pro detekci
slabych stfidavych svételnych signald. Pfi velkych zmdnich okoln{ teploty nebo vnéjsihe
osvétleni pracovni bod fototranzistoru méni svou polohu a nédsledkem toho kolis# i jeho cit~-
livost.

Uvedena nevyhoda Je odstranéna zapojenim fototranzistorového &idla s automaticky na-
stavitelnym pracovnim hodem podle vyndlezu, JjehoZz podstatou je, %e fototranzistor Jje zapo-
Jjen mezi kolektor a bazi zesilovaciho tranzistoru, mezi jehoZ emitor piipojeny na napéjeci
napdt{ a bazi je zapojen svodovy odbor. zatimco jeho kolektor je pripojen pres zaté&Zovact
odpor k nulovému potencidlu a pifes zp&tnovazebni odpor k bézi regulaéniho tranzistoru, Jje-
hoi emitoy Je bFipoJen pfes prisvétlovaci diodu k napajecimu napdti, pridemZ jeho kolektor
Je piipojen pfes omezovaci odpor k nulovému potencidlu a pfes kondenzdtor k bazi.

Vyssi déinek zapojeni fototranzistorovéﬁo ¢idla podle vynalezu proti dosud zndmému za-
pojeni podle souiasného stavu techniky spodivéd hlavné v tom, Z2e fototranzistor udrZuje té-
mdF konstantni proud i pifi kolfsdni okolni teploty a osvétleni pomoci seriové autoregulaco‘
proudu prisvétlovaci galiumarsenidové diody.

Zapojeni fototranzistorového &idla podle vyndlezu bude ddle popsdne a jeho funkce vy=-
svétlena podle prfipojeného vyobrazeni. Fototranzistor FT je zapojen mezi kolektor a bézi
zesilovaciho tranzistoru 11"“Q21 bdzi a emitor zesilovaciho tranzistoru Il Jje zapojen
svodovy odpor 31..piiéemi emitor je prfipojen na napdjecf napdt{ !cc' Kolektor zesilovaciho
tranzistoru Il Jje spojen plres zaté&Zovaci odpor 32 8 nulovym potencislem 0 a pfes zpétnova-
zebni odpor Ry s bazi regulaéniho tranzistoru 12. Kolektor regulaéniho tranzistoru 12 Je
spojen plres omezovaci odpor R, s nulovym potenciélem 0, pfilem% mezi kolektor a bazi je za-
pojen kondenzdtor C. Prisvétlovaci dioda D je zapojena mezi emitor regulaéniho tranzistoru
»12 a napé jeci{ napéti U

Fototranzistor FT je prisvétlovidn elektroluminiscenéni diodou D, kterd je zapojena
v emitorovém obvodu regulaéniho tranzistoru 12' Signdl detekovany fototranzistorem FT pro-
chazi &4steind do obvodu bdze zesilujiciho tranzistoru I, a éésteénévsvodovym odporem R
Zesfleny signdl v kolektorovém obvodu zesilovaciho tranzistoru Il. odebirany ze zat&iova-
c¢iho odporu R2 se privadi na vystup ¢idla. Vystupnf signdl je piivaddén téz pfes zpétnova-
zebni odpor ga do baze regulaéniho tranzistoru 12. V kolektorovém obvodu regulaéniho tran-
zistoru T, je zafazen omezovaci odpor R,. Sti{davé sloika signdlu v obvodu regula&niho
tranzistoru 12 Je tlumena kondenzitorem C. Zmensi-li se kolektorovy proud fototranzistoru
FT vlivem sniZené teploty neho vnéjSfho osvétleni, sniif se i Jeho citlivost a vlivem pii-

mé vazby nastdvd té2Z sniZeni proudu v kolektoru zesilovaciho tranzistoru Il‘ Tento pokles
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proudu vyvoléd pokles ibytku nap&ti na zatéZovacim odporu R, a tim zvysZeni proudu baze jakoZ

i proudu emitoru regulaéniho tranzistoru 12. Zvydenim velikosti proudu protékajiciho elektro-
luminiscendni pirisvétlovaci diodou D zvyéi se i intenzita jejiho zadfeni a nésledkem toho
vzroste kolektorovy proud fototranzistoru FT a tim téZ jeho citlivest. Vlivem seriové auto-
regulace proudu pfisvétlovaci diody D posouvd se pracovni bod fototranzistoru co nejméné

pfi jakyechkoli zménach teploty nebo vnéjsiho osvétleni.

PREDMET VYNALEZU

Zapojeni fototranzist&rového &idla s automaticky nastavitelnym pracovnim bodem pomoci
pfisvétlovaci diody vyznadené tim, Ze fototranzistor (FT) je zapojen mezi kolektor a béazi
zesilovaciho tranzistoru (T ), mezi Jehoi emitor pifipojeny na svorku s napéd jecim napétim
(U ) a bazi je zapojen svodovy odpor (R ), zatimco jeho kolektor je pfipojen pres zatéiova-
c¢i odpor (Ra) k nulovému potencialu (0) a pies zpétnovazebni odpor (Rs) k bazi regulaéniho
tranzistoru (T ), jehoZ emitor je pfipojen pies prisvitlovaci diodu (D) ke svorce s napaje-
cim nap&tim (U ). pfitemz kolektor reguladniho tranzistoru (12) je ptipojen pies omezovaci
odpor (R4) ke svorce s nulovym potencidlem (0) a pres kondenzator (C) k béz1 regulaéniho

tranzistoru (T2)'
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